EE 530 Eletronica Basica |

AMPLIFICADOR OPERACIONAL

Prof. Pedro Xavier



Amplificador operacional nao ideal
* Resisténcia de saida
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Valores tipicos para o amp op comercial
Sedra 3 ed. p. 92 741 sao:
Ri1=2MQ
2Rem = 400MQ
Ro=750Q

A=10°



Amplificador operacional nao ideal
* Resisténcia de saida — Amplificador inversor e

nado inversor




Amplificador operacional nao ideal
* Resisténcia de saida — Amplificador inversor e

nado inversor

RA’=RA//2Rcm R1’=R1//2Rcm



Amplificador operacional nao ideal
* Resisténcia de saida — Amplificador inversor e

nado inversor

R1’=R1//2Rcm Ri >>R1’
Ry'=RA//2R Ry <<Ry*R;

IR

Ro < Ry || (Rj+R) =) =i,



Amplificador operacional nao ideal
* Resisténcia de saida — Amplificador inversor e

nao inversor p realimentacdo diminui a resisténcia de saida
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Amplificador operacional nao ideal
* Resisténcia de entrada — Amplificador ndo

inversor
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Amplificador operacional nao ideal

* Resisténcia de entrada — Amplificador nGo inversor
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Amplificador operacional nao ideal

* Resisténcia de entrada — Amplificador nGo inversor
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Amplificador operacional nao ideal

e Tarefa para nota:

1. Calcular a resisténcia de entrada do amplificador inversor.



Amplificador operacional nao ideal
Resumo das caracteristicas do amp.
op. real em realimentacdo negativa

Nao inversor Inversor
Ganho de tensdo cc I +R./R, —R./R,
4, 1+(1+R,/R,)/ A4 1+(1+R./R,)/A
Freqtiencia de corte R, £ R, y
/s R,+R. "' R,+R, "'
Impedancia de ., RA
entrada cm P R
1+=£ .
R
' A
Impedancia de ) ) .
saida R, 1+& R, 1+£
R, A1 R, A0 R,




Comparadores

 Comparador nao inversor
+V

VII’I by +

I.V;H > VR — I/:;-ur — +V
Se
I_Kn < VR — I/:;-ur — _V
avout

Vin

Fonte: Prof. Marcelo Wendling-UNESP



Comparadores

 Comparador inversor
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Fonte: Prof. Marcelo Wendling-UNESP



Comparadores
 Comparador com histerese (Schmitt Trigger)
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—Vaar Fonte: Prof. Jodo C. Giacomin — DCC - UFLA



Comparadores
 Comparador com histerese (Schmitt Trigger)
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—Vaar Fonte: Prof. Jodo C. Giacomin — DCC - UFLA



Multivibrador Astavel (onda quadrada)
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Fontes de figuras da aula

* Aula do prof. Fabiano Fruett
 Fundamentos de Microeletronica (Razavi)
* Microeletronica (Sedra)

* Electronic Design - Circuits and Systems
(Savant)



Sugestao de estudo

Razavi, cap. 8
Sedra/Smith, cap. 2
Sedra/Smith, cap. 8
Savant, cap. 10



